УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по НИР

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

________________________ Е.В. Вершинин
«___» ______________2023 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности открытого опубликования 

статьи «Modeling of Resistivity Profiles in Multicrystalline Silicon» («Моделирование профилей удельного сопротивления в мультикристаллическом кремнии» Радченко И.Н. (канд.физ.-мат.наук, доцент кафедры МК10 КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана).
Экспертная комиссия в составе: председатель – к.т.н., доцент кафедры МК6, начальник отдела научной и инновационной деятельности Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) В.М. Алакин; члены комиссии: к.т.н., доцент кафедры ИУК2 КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана А.В. Максимов; зам. начальника отдела научной и инновационной деятельности КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана В.В. Лебедев, начальник Спецотдела №1 КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана В.М. Ковалев в период с 9 октября 2023 г. по 13 октября 2023 г. провела экспертизу материалов статьи Радченко И.Н. «Modeling of Resistivity Profiles in Multicrystalline Silicon» на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, и возможности их открытого опубликования. 

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки РФ), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 10 ноября 2014 г. № 36с, комиссия установила:
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах статьи Радченко И.Н. «Modeling of Resistivity Profiles in Multicrystalline Silicon», не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть открыто опубликованы.
Председатель                  _______________________________ В.М. Алакин
Члены комиссии
       _______________________________ А.В. Максимов
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